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Die Ionosphire iiber der Schweiz im Januar 1957
L’état de Pionosphére au-dessus de la Suisse
en janvier 1957

L’6tat de P’ionosphére au-dessus de la Suisse
en février 1957
Die Ionosphiire iiber der Schweiz im Februar 1957
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MEZ-HEC
Koordinaten der lonosonde } 46° 49.6' N
coordonnées de l'ionosonde | 7° 20,6’ 0

Messung von 1 bis 25 MHz in 30 sek.
mesure de 1a 25 MHz en 30 sec.
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Messung von 1 bis 25 MHz in 30 sek.
mesure de 1 @ 25 MHz en 30 sec.
foE = kritische Frequenz der E -Schicht
foF2 = kritische Frequenz der F2-Schicht
h’'E = virtuelle Hohe der E -Schicht
h'F2 = virtuelle Héhe der I'2-Schicht

foE = fréquence critique de la couche E
foF2 = fréquence critique de la couche F2
h’E = hauteur virtuelle de la couche E

h'’F2 = hauteur virtuelle de la couche F2
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Lo, Arthur W., Richard O. Endres, Jakob Zawels, Fred 0. Wald-
hauer and Chung-Chih Cheng. Transistor Electronics. Third
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wood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, Inc., 1956. XII + 521 p.,
355 fig., Preis Fr. 62.15.

Wihrend die wenigen Biicher aus der Sturm- und Drang-
Periode des Transistors (bis etwa 1954) heute — unbeschadet ihres
Pioniercharakters — mehr oder weniger veraltet sind, bietet
«Transistor Electronics» erstmals einen Uberblick iiber den seit-
her eher stationdren Zustand. Das Werk stellt sich als eine Ge-
meinschaftsarbeit von fiinf Autoren dar, die zeitweise oder bis

heute bei RCA beschéaftigt waren und auch von andern mass-
gebenden Mitarbeitern dieser fiithrenden Firma profitierten.
Kapitel 1 bringt die «physikalischen Grundbegriffe», d. h.
eine Ubersicht iiber die wichtigsten Halbleiter-Gesetze und die
verschiedenen Konstruktionen von Dioden und Transistoren. Man
ist etwas verwundert, das Fermi-Niveau erst einige Seiten nach
dem Béander-Modell und nach der Junction behandelt zu sehen. —
Im zweiten Kapitel «Kennlinien, Parameter, Ersatzschaltungen»
wird der Transistor als linearer aktiver Vierpol sehr ausgiebig
behandelt. Fiir den Flachentransistor wird ein neues Symbol
eingefiihrt. Diese Idee ist sehr zu begriissen, da in den Schemata
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